Levlistarol:
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1.A szokvényos, hagyoményos bipolaris IC tranzisztor keresztmetszete.
2.Az ionimplantacio elve, felhasznalasi lehetdségei az IC technologiaban.
3.Maszk programozott MOS ROM(kapcsolasi rajz, layout)
4.Arokkapacitasos, HighC RAM cella.

4. feladathoz tipp: Szerintem ez arra vonatkozik, hogy a kapacitas az drokban van (trench
DRAM) vagy a chip tetején (stackelt DRAM).



